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(57)摘要

本实用新型公开了一种促进种苗生长的苗

床，包括有苗床本体和主机，苗床本体设置于温

室大棚的内部，苗床本体的一侧设有高压静电发

生器，主机与高压静电发生器相电连接，苗床本

体的内部自下而上依次设置有承托层、透水层、

磁性层和基质层，苗床本体的上方固定有金属

网，金属网与高压静电发生器相电连接。本实用

新型能够产生高压、低电流的直流静电场，能够

有效杀灭龙脑樟种苗的组织细胞中内生菌，并利

用电场和磁场的双重作用，能够促进种苗生根、

生长，从而加快了种苗的生长速度，提高了存活

率。
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1.一种促进种苗生长的苗床，包括有苗床本体和主机，所述的苗床本体设置于温室大

棚的内部，其特征在于：所述苗床本体的一侧设有高压静电发生器，所述的主机与所述高压

静电发生器相电连接，苗床本体的内部自下而上依次设置有承托层、透水层、磁性层和基质

层，苗床本体的上方固定有金属网，所述的金属网与高压静电发生器相电连接。

2.根据权利要求1所述的一种促进种苗生长的苗床，其特征在于：所述高压静电发生器

的供电回路中安装有继电器，所述的主机与所述继电器电连接。

3.根据权利要求2所述的一种促进种苗生长的苗床，其特征在于：所述的继电器采用常

开型继电器。

4.根据权利要求1所述的一种促进种苗生长的苗床，其特征在于：所述的承托层采用铁

丝网铺设而成，所述透水层采用土工布铺设而成，所述磁性层采用磁粉铺设而成，所述基质

层采用珍珠岩铺设而成。

5.根据权利要求1所述的一种促进种苗生长的苗床，其特征在于：所述的苗床本体上沿

其长度方向依次固定有若干个绝缘支架，所述的金属网固定在所述若干个绝缘支架的顶

部，沿所述苗床本体的长度方向设置，并覆盖苗床本体的上部空间。

6.根据权利要求5所述的一种促进种苗生长的苗床，其特征在于：所述的若干个绝缘支

架均为由PVC管组成的匚形结构。
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一种促进种苗生长的苗床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及龙脑樟树栽培和种植技术领域，具体是一种促进种苗生长的苗

床。

背景技术

[0002] 龙脑樟既是名贵稀有的药材，又是高级香料，还是重要的化工原料，它是由龙脑樟

树的枝叶里析出的一种洁白如冰的树脂，因为它形如梅花瓣的结晶体，故又有天然冰片、梅

片等诸多名称，有植物黄金的美誉。

[0003] 龙脑樟具有以下功效与作用：

[0004] 1、龙脑樟是一种药材植物，可从中提取冰片等重要中药材成分，具有驱蚊功效。

[0005] 2、龙脑樟具有香、辛、苦、微寒，无毒的特性，因此，消肿和止痛的功效好。

[0006] 3、龙脑可以加工成日用品，比如：香料、龙脑精油、女性化妆和护肤用品等，有通透

肌肤和灭菌消炎的作用，在一定程度上促进人体的新陈代谢，净化环境、去除灰尘和螨虫的

奇特功效。

[0007] 目前，针对龙脑樟种苗一般采用温室大棚进行栽培，即采用扦插的方法从龙脑樟

树上剪下枝条后移栽到温室大棚内，经过一段时间培育后生根，长成种苗(新的植株)，然后

再移栽到自然环境中。然而，龙脑樟种苗的组织细胞中往往存在内生菌，即真菌或细菌等，

正是由于内生菌的存在，会大大影响种苗的生长速度和存活率，而利用现有的灭菌手段，例

如照射紫外光、药物灭菌等方式，针对依附在种苗表面的外生菌具有一定的杀灭作用，但不

能有效杀灭内生菌。

实用新型内容

[0008] 本实用新型的目的是为了克服现有技术存在的缺陷和不足，提供一种促进种苗生

长的苗床，能够产生高压、低电流的直流静电场，来杀灭龙脑樟种苗的组织细胞中内生菌，

并利用电场和磁场的双重作用，来促进种苗生根、生长，加快种苗的生长速度，提高存活率。

[0009] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0010] 一种促进种苗生长的苗床，包括有苗床本体和主机，所述的苗床本体设置于温室

大棚的内部，其特征在于：所述苗床本体的一侧设有高压静电发生器，所述的主机与所述高

压静电发生器相电连接，苗床本体的内部自下而上依次设置有承托层、透水层、磁性层和基

质层，苗床本体的上方固定有金属网，所述的金属网与高压静电发生器相电连接。

[0011] 进一步的，所述高压静电发生器的供电回路中安装有继电器，所述的主机与所述

继电器电连接。

[0012] 进一步的，所述的继电器采用常开型继电器。

[0013] 进一步的，所述的承托层采用铁丝网铺设而成，所述透水层采用土工布铺设而成，

所述磁性层采用磁粉铺设而成，所述基质层采用珍珠岩铺设而成。

[0014] 进一步的，所述的苗床本体上沿其长度方向依次固定有若干个绝缘支架，所述的
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金属网固定在所述若干个绝缘支架的顶部，沿所述苗床本体的长度方向设置，并覆盖苗床

本体的上部空间。

[0015] 进一步的，所述的若干个绝缘支架均为由PVC管组成的匚形结构。

[0016] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0017] 本实用新型设置高压静电发生器，在苗床的内部自下而上依次设置有承托层、透

水层、磁性层和基质层，并在苗床的上方设置与高压静电发生器相电连接的金属网，结合苗

床中的磁性层，利用高压静电发生器产生高压、低电流的直流静电场，能够有效杀灭龙脑樟

种苗的组织细胞中内生菌，并利用电场和磁场的双重作用，能够促进种苗生根、生长，从而

加快了种苗的生长速度，提高了存活率。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型结构示意图。

[0019] 图2为图1中A部分的结构放大示意图。

[0020] 图3为本实用新型中单个绝缘支架的结构示意图。

[0021] 图4为本实用新型的电气控制原理框图。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 参见图1‑4，一种促进种苗生长的苗床，包括有苗床本体1和主机2，苗床本体1设置

于温室大棚(图中未示出)的内部，苗床本体1的一侧设有高压静电发生器3，主机2与高压静

电发生器3相电连接，苗床本体1的内部自下而上依次设置有承托层11、透水层12、磁性层13

和基质层14，苗床本体1的上方固定有金属网4，金属网4与高压静电发生器3相电连接。

[0024] 本实用新型中，高压静电发生器3的供电回路中安装有继电器5，主机2与继电器5

电连接。

[0025] 相应的，继电器5采用常开型继电器。

[0026] 需要说明的是，由主机2控制继电器5闭合或断开，从而控制高压静电发生器3的工

作。

[0027] 本实用新型中，承托层11采用铁丝网铺设而成，透水层12采用土工布铺设而成，磁

性层13采用磁粉铺设而成，基质层14采用珍珠岩铺设而成。

[0028] 需要说明的是，承托层11采用铁丝网铺设而成，既能够提供必要的支撑力，又具有

良好的透水和透气性，防止苗床本体1中的种苗出现烂根。透水层12采用土工布铺设而成，

透水性、透气性好，能够配合种苗涵养水分和养分，防止了水分和养分流失。磁性层13采用

磁粉铺设而成，能够在种苗的根部附近形成磁场，有利于种苗根部细胞的分裂，促进种苗生

长出发达的根系(爆炸状根系)。基质层14采用珍珠岩铺设而成，无毒性，能够使种苗根部周

围的物质保持稳定；并且，珍珠岩结构内有很多裂缝，可以吸收水分和养分，保持种苗根部

周围湿润，还能持续的补充水分和养分，能够减缓水分流失的速度，缓慢释放肥效；另外，珍
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珠岩是属于一种颗粒物，疏松透气，不会出现板结，使得种苗的根部能够正常的呼吸、生长。

[0029] 本实用新型中，苗床本体1上沿其长度方向依次固定有若干个绝缘支架6，金属网4

固定在若干个绝缘支架6的顶部，沿苗床本体1的长度方向设置，并覆盖苗床本体1的上部空

间。

[0030] 相应的，若干个绝缘支架6均为由PVC管组成的匚形结构，结构牢靠，成本低。

[0031] 需要说明的是，在苗床本体1上设置若干个绝缘支架6，既能够为金属网4提供必要

的支撑，又能够对高压静电发生器3产生的高压、低电流的直流电起到绝缘的作用，提高了

安全性。此外，金属网4固定在若干个绝缘支架6的顶部，沿苗床本体1的长度方向设置，并覆

盖苗床本体1的上部空间，使得金属网6能够产生均匀的高压直流静电场，且能够辐射苗床

本体1内部的全部有效空间。

[0032] 以下结合附图对本实用新型作进一步的说明：

[0033] 在龙脑樟种苗生长期间，主机2依据设定的时间点，向继电器5发送控制指令，继电

器5闭合，高压静电发生器3产生的高压、低电流的直流电，并传导至金属网4，在苗床本体1

的上方产生高压直流静电场，杀灭龙脑樟种苗的组织细胞中外生菌和内生菌；同时，苗床本

体1中的磁性层13在种苗根部的根部附近形成磁场，配合高压直流静电场，即利用电场和磁

场的双重作用，加快种苗根部细胞的分裂，促进种苗生长出发达的根系(爆炸状根系)，加快

种苗的生长速度，提高存活率。

[0034] 主机2自带计时装置，当通电时间达到设定的时间段后，向继电器5发送控制指令，

继电器5断开，高压静电发生器3停止工作，高压直流静电场消失。

[0035] 需要说明的是，上述时间点、时间段以及高压静电发生器3产生的高压需要依据龙

脑樟种苗不同的生长阶段来进行设定，在此不作限定。一般情况下，时间点和时间段通常为

上午9时～10时或9时～11时，共计1～2小时；高压静电发生器4产生的高压通常为十几万

伏。

[0036] 虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技

术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一

个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他

实施方式。

[0037] 故以上所述仅为本申请的较佳实施例，并非用来限定本申请的实施范围；即凡依

本申请的权利要求范围所做的各种等同变换，均为本申请权利要求的保护范围。
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图1

图2
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图3

图4
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